
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

■FOTOTRANZYSTOR ' BPYP 21 W

B H P  27 W j e s t  krzemowym e p ip la n a rn y m  f o t o t r a n z y s to r e m  n -p~ n  

z w yprow adzoną b a z ą ,p rz e w id z ia n y m  do p raoy  w św iatłow odowych 

ł ą o z a c h  o p ty c z n y c h ,.  Montowany j e s t  w s p e c j a l n e j  o b u d o w ie ,z a p e 

w n i a j ą c e j  ł a t w e  i  wysokospraw ne s p r z ę ż e n i e  o p ty cz n e  ze ś w i a t ł o 

wodem jednowłóknowym o ś r e d n ic y  do 250 yum; bez k o n i e c z n o ś c i '

s t o s o w a n ia  k o n e k to r a  n a  końcu  św ia t ło w o d u . Obudowa p o s ia d a/
g w in t  MB x  0 ,? 5 ,u m o ż l i w i a j ą c y  mocowanie f o t o t r a n z y s t o r a .

BPYP 27 W p rz e z n a c z o n y  j e s t .  do s to s o w a n ia  w u k ła d a c h  s t e r o w a n ia ,  

z a b e z p i e c z a n i a  i  k o n t r o l i  w sy s te m ac h  k o m p u te ro w y c h ,e le k t ro n i 

c z n e j  a p a r a t u r z e  m e d y c z n e j,  t e c h n i c e  w ysok ich  n a p ię ć  i . t . p .  

P r z e k r ó j  obudowy pokazano  n a  ry su n k u . 1 .

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

N a p ię c ie  k o l e k t o r  -  b a za  

N a p ię c ie  k o l e k to r .  -  e m i t e r  

N a p ię c ie  e m i t e r  -  baza  

N a p ię c ie  e m i t e r  -  k o l e k t o r  

Moc c a ł k o w i t a  s t r a t  

T e m p e ra tu ra  z ł ą c z a  

Z ak res  t e m p e r a tu r y  o t o c z e n i a  

v; c z a s i e  p ra c y

UCB "  707 ' 
uCE -  50V

UEB “  10V

UE0 = 11
Px . = 200 m\7 t o t
t .  = 100 C 

■ $

t  = 4 0  ?  +85 Camb



1-Koszulka plastikowa
/  1—:   :---------------

2-Nakrętka zaolskająca
i '

i i

3-Korpus !
i. »i .1. i .... ■ » *

4-Izolator TO-18

R y s . 1 . P r z e k r ó j  p rz e z  obudowę f o t o t r a n z y s t o r a  BPYP 27 V/
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa p a ra m e t ru Symbol J e d n . W arto ść W arunki
pom iarum in . ty p . max.

N a tę ż e n ie  p rą d u  
c iem nego XCEO •nA 5 50 UC E s 3 0  V 

I B * 0

C z u ło ś ć s* . A/W 70. 100 UCE 20 V 
Rl = 10 i2

P< = 50 nW
A ~

h = 900 nm

C zas n a r a s t a n i a t r «8 2 ,5 5 “ 0E =  2OT 
I 0 = 1 -

Rt = 1 0 0 i2Jj
C zas o p a d a n ia ^us 2 ,5 5 h = 900 nm

S  \  ^ [um]

0.4 0.5 06 o? 08 09 10 V
l - "ri . - ’. " ♦ | i I

Ryn .2*. C h ł ir a k t  e r y  s t y k a  widmowa f o t o t r a n z y s t o r a  BPYP 27 W
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R y s .3 ,  Z a le ż n o ś ć  prądu  k o l e k t o r a  od mocy p ro m ie n io w an ia  mono

c h ro m a ty c zn e g o  /X  = 900 nm / d l a  f o t o t r a n z y s t o r a  BPYP 27 W.
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